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Fizyka | Inzynieria Materiatow

LABORATORIUM

Badania mikroskopowe struktury ciat statych;
Wptyw struktury na witasciwosci materiatow;

Badanie wiasciwosci elektrycznych i termicznych materiatow przewodzacych |
nadprzewodzacych;

Badanie wiasciwosci elektrycznych dielektrykow, polaryzacja elektryczna, straty
dielektryczne; badanie wiasciwosci materiatow izolacyjnych dla réznych zastosowan w
elektrotechnice;

Badanie wtasciwosci elektrycznych potprzewodnikéw, zjawiska fotoelektryczne,
elektroluminescencja, efekt Halla, zjawiska termoelektryczne; badanie witasciwosci
materiatow potprzewodnikowych w zastosowaniach inzynierskich;

Badanie wtasciwosci magnetycznych ferro i ferrimagnetykow; wptyw doboru materiatu
na parametry obwodu magnetycznego;

Metody ochrony srodowiskowej podzespotow urzadzen elektrycznych- impregnacja,
hermetyzacja podzespotow;

Technologie warstwowe - nanoszenie cienkich warstw metalicznych i dielektrycznych;
wiasciwosci warstw cienkich w zastosowaniach;
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Flze/ka | Inzynieria Materiatow

WYKLA

Budowa ciat statych (krystalicznych, amorficznych, polimerowych, kompozytéw, defekty
struktury);

Podstawy teorii pasmowej, elektronowa struktura materii, transport tadunku
elektrycznego, przewodnictwo elektryczne

Przewodniki - metale, materiaty przewodzace specjalne (oporowe, stykowe, elektrodowe i
inne), przewodniki cienkowarstwowe, kompozyty; wtasciwosci i zastosowania;
Nadprzewodniki - teorie nadprzewodnictwa, parametry krytyczne; materiaty i technologie
wytwarzania; zastosowania nadprzewodnikow

Potprzewodniki - rodzaje materiatow; technologie wytwarzania; wtasciwosci elektryczne,
magnetyczne, termiczne, optyczne i mechaniczne; zastosowania;

Dielektryki - polaryzacja elektryczna i straty dielektryczne; piezoelektryki, dielektryki w
konstrukcjach urzadzen elektrycznych, wtasciwosci i zastosowania;

Magnetyki - diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki, antyferromagnetyki,
ferrimagnetyki, wtasciwosci, zastosowania;
Zrodta promieniowania: elektroluminescencyjne , lasery; detektory promieniowania;
Swiattowody; materiaty optoelektroniczne, technologie, wtasciwosci;

Czynniki narazeniowe, starzenie materiatow, metody ochrony - impregnacja,
hermetyzacja podzespotow;
Technologie inzynierii materiatowej: elektronowe, laserowe, plazmowe, prozniowe,
mikroelektroniczne, nanotechnologie, nanomateriaty;

Kierunki rozwoju inzynierii materiatowej;
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Badania mikroskopowe

Mikroskop Budowa krystaliczna
matalograficzny Defekty struktury
| Mikroskopowe metody badania materiatow

®

Mikroskop
stereoskopowy




" Dielektryki

Zjawiska polaryzacyjne
Wplyw czestotliwosci na wlasciwosci
dielektﬁylﬁc')w
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" Dielektryki

Wptyw temperatury na przewodnictwo dielektrykow

Zmiana pradu w czasie

Wptyw wilgoci na prad powierzchniowy
Laboratorium Materiatoznawstwa
czwartek 12-03-2015 godz. 11:46
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Ferryty

Budowa i wtasciwosci ferrytow
Wyznaczenie temperatury Curie
Wptyw temperatury i czestotliwosci na wiasciwosci ferrytow
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Zjawisko Halla

Wyznaczanie napiecia Halla

Wyznaczanie ruchliwosci i koncentracji nosnikow tadunku
Okreslenie rodzaju nosnikéw tadunku

Zjawiska towarzyszace efektowi Halla
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Naprzewodnictwo

Teoria nadprzewodnictwa
Parametry krytyczne nadprzewodnikow
Zjawisko lewitacji

Wplyw temperatury na warto$é rezystancji nadprzewodnika
czwartek 16-04-2015 godz. 11:27
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Modut chtodzgcy

http://lwww.tme.eu/pl/

Zjawisko Seebecka i
Peltiera
Charakterystyka modutu
chtodzacego
Skutecznos¢ modutu
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Rys. 1. Budowa i zasada dzialania modulu Peltiera
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Impregnacja | hermetyzacja

Pomiar lepkosci i gestosci cieczy
Impregnacja i hermetyzacja prézniowa

Wiskozymetr Hopplera

Kubek Forda
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